






















专利名称(译) IPS LCD和通过在电容器存储电路中形成窗口来切割缺陷像素电极的修复方法

公开(公告)号 US7072005 公开(公告)日 2006-07-04

申请号 US10/636159 申请日 2003-08-06

[标]申请(专利权)人(译) KATOH正隆
若月彻

申请(专利权)人(译) KATOH正隆
若月彻

当前申请(专利权)人(译) 群创光电

[标]发明人 KATOH MASATAKA
TORU WAKATSUKI

发明人 KATOH, MASATAKA
TORU, WAKATSUKI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134363

优先权 2002241117 2002-08-21 JP

其他公开文献 US20040141132A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开涉及具有用于将亮像素改变为暗像素的结构的IPS LCD以及将亮
像素改变为暗像素的方法。在将亮像素改变为暗像素的方法中，在孔径
14的末端切割像素电极16.在IPS LCD结构中，在像素区域12的CS电路
18中形成切口32和激光束从基板侧穿过切口32施加到像素电极16，以切
割像素电极16.代替切口32，可以形成窗口34以通过其施加激光束。
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